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(54) Phosphoreszente Metallkomplexverbindung, strahlungsemittierendes Bauelement 
aufweisend eine phosphoreszente Metallkomplexverbindung  und Verfahren zur Herstellung 
einer phosphoreszenten Metallkomplexverbindung

(57) Phosphoreszente Metallkomplexverbindung,
strahlungsemittierendes Bauelement aufweisend eine
phosphoreszente Metallkomplexverbindung und Verfah-
ren zur Herstellung einer phosphoreszenten Metallkom-
plexverbindung

Es wird eine phosphoreszente Metallkomplexver-
bindung bereitgestellt, die zumindest ein metallisches

Zentralatom M und zumindest einen durch das metalli-
sche Zentralatom M koordinierten Liganden umfasst wo-
bei das eine metallische Zentralatom M und der Ligand
einen sechsgliedrigen metallazyklischen Ring bilden. Es
werden weiterhin ein strahlungsemittierende Bauele-
mente mit einer Metallkomplexverbindung und ein Ver-
fahren zur Herstellung der Metallkomplexverbindung an-
gegeben.
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摘要(译)

磷光金属配位化合物包含中心金属原子M和配体。配体与中心金属原子
配位，其中中心金属原子和配体形成六元金属环。在未配位条件下，磷
光金属配位化合物中还提供了可互变单元。包括以下独立权利要求：
（1）发射辐射的组件包括基板，电极和前电极上的有机发光层，其中前
电极和后电极分别在基板上和有机发光层上，并且有机发光层发光层包
含磷光金属配位化合物，其存在于基质材料中;（2）制备磷光金属配位
化合物的方法，包括提供金属中心原子的中心原子化合物，其具有中心
原子配位的交换配体，并以化学计量比例混合中心原子化合物和配体。
形成金属配合物。
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